1394| 2 POLOVODICOVE PAMETI e PAMETI RAM

MHB 5514 STATICKA CMOS PAMET 1024x1 BIT
MHB 5514/4

CTATUHECKAR NAMATE C NPOU3BONBHLIM AOCTYNOM 1024x4 e CMOS SRAM 1024X4 e CMOS SRAM 10244

——r———
Staticka pamét RAM s kapacitou 4096 bitov. :'Z % % zgt
Ab 6
Organizacia pamétie: 1024X4 bity A3 E % ::
Technologia vyroby: CMOS s kremikovym hradlom A 5 i) 1o
Stupen ntegracie: 10 5 A1 o8 13 1f02
Puzdro: DIL 18 A2 7 12 1/03
Hmotnost: max. 1,6 g CE 08 1] 104
Uss/zemi0g 10) WE
Zapojenie vyvodov

Pamat sa vyznaduje:

— je priamo zlG¢ielna s obvodmi TTL

— velmi nizkou hodnotou odberu zo zdroja napéjacieho napétia

— napajacie napétie mozno zniZif az na hodnotu +2 V bez straty informéacie zapisanej do pamétovej matice
— organizacia pamétovej matice 64x16x4.

Popis funkcie

Integrovany obvod MHB 5514 je staticka pamat RAM s kapacitou 10244 bity, vyrabany technolégiou CMOS$
s kremikovym hradlom. Je priamo zlugitelny s obvodmi TTL. Vyznaéuje sa velmi nizkou hodnotou odberu zo
zdroja napajacieho napétia.

Napéjacie napétie mozno zniZit az na hodnotu +2 V bez straty informacie zapisanej do pamétovej matice.
Pamaétova matica s organizaciou 64X 16X4 je riadena z dekoderu stipcovych adries A6 az A9. Dekdodery stlp-
covych adries obsahuju si¢asne obvody pre &itanie a zapis.

Vstupy a vystupy dat sa spolo&né (1/01 az 1/04), &o umoziuje jednoduché pripojenie obvodu na obojsmemi
udajov( zbernicu. Funkcia je riadena stavom vstupu pre vyber obvodu CS a vstupu &Ee zapis WE. K zapisu
informacie do prave naadresovanej paméatovej bunky dochadza pri prekryti signalov CS =L, WE = L a k &ita-
niu pri prekryti signalov CS = L, = H. Stav vystupov dat je nastaveny pri prechode signalu CS z drovne
H na L. Pri stave WE = H vystupy su v aktivnom stave pre = L vystupy sl nastavené do neaktivneho sta-
vu.

Integrovany obvod MHB 5514 ma rozmiestnenie vyvodov puzdra zhodné s rozmiestnenim vyvodov puzdra

pamate MHB 2114. Typ MHB 5514/4 sa li§i od typu MHB 5514 zaruc¢ovanymi hodnotami dynamickych para-
metrov.
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Medzné hodnoty:

Napétie jednotlivych vyvodov

oproti vyvodu &. 9 —03az+7V") ') Max. napétie na vstupoch nesmie prekrocit U, +0,3 V.
Stratovy vykon 500 mW V pripade vystupnej funkcie vyvodoy 1/01—1/03 tieto mu-
Rozsah pracovnych tepldt 0 az +70 °C sia byf v nekativnom stave a napatie na nich musi byt

vrozsahu 0 az Ug.

Menovité hodnoty statické: Uyp=45az55V; #,=0az470°C
Hodnota
Parameter Ozn., | Jedn. Poznamka
min. max.
Odber zo zdroja Use lessr A 100 1)
Zvodovy prad vstupu I, A —-1,0| +1,0]| U =0az U,
Vstupné napétie nizkej Grovne Lhi vV 0,85
Vstupné napétie vysokej Grovne A v 2.2
Zvodovy prid vystupu v neaktivnom stave lg uA —=10,0| +10,0| Uy=0az Uy
Vystupné napétie nizkej Urovne UL v 04| lg,=2mA; U,=45V
Vystupné napéatie vysokej Urovne Uon v 2,4 lon=—10mA; U, =45V
Napéajacie napatie v rezime uchovania informacie Ugeae | V 2,0 U= U,—-02V
) Use=55V; Uz = U —0,2V; U,=0,2 alebo Uy —0,2V
Informativne hodnoty statické:
Parameter Ozn. Jedn. Hodnota Poznamka
13 3 e
Odber zo zdroja Ugc lee mA
10 TR
Vstupné kapacita C, pF 5 Y
Kapacita privodov 1/0 Cuy pF 74 )
") Ugg=55V; loye=1ps %) pre MHB 5514
%) pre MHB 5514/4 4 f=1MHz; U(Ug)=+5V; Uge=45V
Menovité hodnoty dynamické: Uy=45a255V; B,=0az+70°C; C_=100pF
MHB 5514 MHE 5514/4
Parameter Ozn. Jedn,
min. max. min. max.
Doba vyberu od adresy A ns 650 450
Doba vyberu od CE teo ns 650 450
Oneskorenie pripravného nabijania vystupu dat tece ns 20 20
Presah vystupu dat cez adresu fou ns 30 30
Oneskorenie neaktivneho stavu vystupu dat ois ns 150 150
Trvanie zapisovacieho impulzu twe ns 350 350
Predstih adries pri zapise taw ns 50 50
Doba zotavenia adries pri zapise twa ns 0 0
Predstih vstupu dat ths ns 200 200
Presah vstupu dat tou ns 0 0

Pozn.: Vstupné drovne: U, =—0,3az065V; Uy=22a2 U, +03V
Rozhodaovacie urovne: Ug =0,65V; Ugy=22V



